HINSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

METODYKA PROGRAMOWANIA PAMIECI STAELYCH ROM 4K I 16K
(Karta stanowi zatgcznik do kart MCY 7316NXX i MCY 7304NXX)

Ustalenie zawartosci pamieci statej ROM polega na odpowiednim
rozmieszczeniu tranzystoréw przewodzgcych i wytaczonych w mat-
rycy pamieci. Realizuje sie to przez programowanie na poziomie
maski kontaktdw, :
Dane od uzytkownika, zawierajace okreslenie wszystkich sitdw
wyJéciowych dla wszystkich 512 adresdédw pamieci MCY 7304 1lub
2048 adreséw pamieci MCY 7316 oraz sprecyzowanie wymaganych
pozioméw obu eréé zezwolen wyjscia danych OE1 i OE2 dla pa-
migcl MCY 7304 1lub trzech wejs$é wyboru modutu CS1, CS2, CS3
dla ﬁamigci MCY 7316 sg przetwarzane przy wykorzystaniu tech-
niki komputerowej na zbidér Zrddtowy, generujacy tadme do wyko-
nania maski oraz tasme zawartosci sterujaca testerem,.
Uzytkownik powinien Jednoznacznie okredlié zawartos$é wszyst-
kich stéw wyJjsSciowych, kolejno od adresu O do adresu 511
(MCY 7304) 1ub 2047 (MCY 7316).
Informacja na temat zawartosci powinna byé dostarczona w DOS=-
taci maszynowych 80-kolumnowych kart perforowanych. Przy kodo-
waniu zawartosci nalezy stosowac nastepujace reguty: ‘

- konwencje logiki dodatniej, w ktdrej "1" oznacza stan wy-~

soki, a "O" - stan niski;
- zawarto$é sXowa wyjsciowego oraz jego adres (sowo weiscio-
we) sa zapisywane w naturalnym kodzie binarnym oraz w
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wiadajgcym mu kodzie heksadecymalnym (szesnastkowyz) w upo-
rzadkowaniu, zgodnie 2 ktérym bity 08 i1 A8 (MCY 7304) 2ub
03 1 A10" (MCY 7

74 = - Y, (o Y 3 -
316) sa najbardzisj znaczace {MS3) i zna



dujgce sie na lewe]j krawedzi siowa, za$ bity 01 1 AO s=s3g
najmnie] znaczqcé'(LSB) i sg umieszczone na prawe] krawe=

dzi stowa.

Zbidér kart dostarczonych przez uzytkownika musi byd pbprze—“

dzony karta tytulowg o nastepujacym formacie:

Kolumnma nr

Informacja na karcie

5 -« 8
10 = 15

17 - 18

20

21

24 = 71

oznaczenie wyrobu: 7304 lub 7316

f6-znakowe, uzgodnione z producen
tem oznaczenie zawartosci (przy
tym pierwszy znak musi by¢ lite-

ra)

puste miejsca na wpisanie przez
producenta nacanego kodu zawar-
tosci (typu XX)

oziom logiczny wejscia OE1/OE1
%MCY 7304) 1lub CS1 (MCY 7316);
Jjesli wybdr struktury nastepuje
w stanie niskim, wpisaé "0O",
Jjesli w stanie wysokim ~ wpisad

"1 L

oziom logiczny wejécia OE2/0E2
%MCY'7304§ lub CS2 (MCY 7316),
zgodnie z regug Jak wyze]

tylko dla MCY 7316; poziom lo=-
giczny wejscia CS3, zgodnie z re=
gutz Jak wyze]

nazwa zamawiajgcego

-

UWAGA: W przypadku pamiegci MCY
7316 mozna zamdéwié struktury z
wejsciami CS1, CS2, CS3 typu
"don t care".

Nalezy wéwczas w odpowiednie] ko=
lumnie (20,21,22) wpisaé "2",

Karty danych muszg byé napisane w formie nizej podanej. Niez-
bedne Jest Jjednoznaczne okreslenie zawartosci wszystkich sitdw
wyJsciowych, kolejno adresami, gdyz nie istnieje Zadne zalo-
2enie poczgtkowe na temat stanu komdérek pamieci (bitdéw) o nie
zadeklarowanej przez uzytkownika zawartosci, UzZytkownik mu-



si zatem sorecyzowaé zawartodé wszystkich 512/2048 stéw pamieci
nawet wéwczas, gdy niektdére stowa lub bity nie beda uzywane.
Karta danych:

Kolumna nr Informacja na karcie

5= 7 heksadecymalna postaé adresu 1-szego z 16-tu
stdéw, ktorych zawartosé jest zapisywana na
dalszych miejscach karty. W kolumnie nr 5
znajduje sie heksadecvmalny zapis adreséw
A3 /MCY 7304/ 1lub A10, A9, A8 /MCY 7316/,
w kolumnie nr 6 - heksadecymalny zapis adre-
séw A7, A6, A5, AL, w kolumnie nr 7 - adre=-
séw A3, A2, A1, AO,
Na pierwsze] karcie adres ten ma postaé 000,
na drugiej 010 itd :

10 = 41 16 dwuznakowych liczb heksadecymalnych, okres-
lajacych zawartosé kolejnych 16 sidw, od adre-
su 16 /N=-1/ do adresu 16 N-1, gdzie N jest
numerem dziesietnym karty; kazde stowo wyis-—
ciowe Jest reprezentowane przez 2-znakowa
liczbe szesnastkowa; znak bardziej znaczacy,
znajdujgcy sie na lewej krawedzi liczby, od-
powiada wyjsciom danych O8 - 05 z wagami od-
powiednio 8, 4, 2, 1 a znak mniej znaczacy,
potozony nha prawe] krawedzi liczby, odpowiada
wyJjéciom danych O4 - 01 z wagami odpowiednio
3, 4, 2, 1 /przyk*ad ponizej

LY - 51 trzycyfrowa liczba dziesietna okreslajgca nr
kolejny karty; pierwsza karta danych otrzy-
muje nr 001, druga 002 itd

Dla pamigci ROM 4X zbidr kart danych sktadad sie zatem bedzie

Z 52 kért, dla pamieci ROM 16K - ze 123 kart, po 16 S=bitowych
stiw wyjsciowych na kazdej karcie, Mozliwe jest rowniez dostar-
czenie zawartosci vamieci w vpostaci tasmy vapierowej w 7- lub
3-bitowym kodzie ASCIT, Zapis powinien byé analogiczny jak dla
kart perforowanych, po kazdym rekordzie winny znalezé sie zna-
ki CR oraz LF, :

Mozliwe jest takze dostarczenie zawartosci pamisci przez przeka-
zanie pamieci ROM lub EPROM, nalezy to jednak uprzednio uzgod-
ni¢ z producentem,



Dla celdw sorawdzajacych nalezy kazdorazowo dotaczyé do zamd-
wienia zavis zawartosci wszystkich stdow pamieci w kodzie heksa-
decymalnym, kolejno adresami od O do 511 /ROM 4K/ lub do 2047
/RC¥ 16K

Dla ilustracii przytoczymy schemat vowstawania stowa C516:

oznaczenie wyjscia danych 03507 506; 505 504=.03- 02 .01
wymagana zawartosé stowa
w naturalnym kodzie bi-
naraym 1 150 0 0
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